Problema 9

I — Amplificadores Monoetapa - Polarizacién

Hallar la excursiéon simétrica maxima de VL

+25V

S =60
C—ow
Rd = RE|RL = 2K|2K = 1K
VBB =VCC — 2 _ o5/ _gy
R1+R2 5K + 20K
RB = R2|R1= 2K|5K = 4K
IcQ= 28 _\;gE ¥ Oﬁ/ =2,08mA
RE+ — 2K+ -
hFE 60

VCC =VCEQ + ICQ~(RE + RC)

VCEQ = 25/ — 2,08mA.- (2K + 1K) =18,7%
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I — Amplificadores Monoetapa - Polarizacién
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[C=1CQ=2mA ; VL=IC-Rd =2V por estar cerca del corte

Problema 10

Hallar el punto de reposo y la excursion simétrica maxima de VL
10V

RB << S#-RE

VEE-IB-RB-VBE—-IE-RE =0

IC=4-IB
IC=IE
ICO :VEE —\F/QBBE
RE + —
B
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I — Amplificadores Monoetapa - Polarizacién

como RE >> E
B

VEE-VBE 10V -0,V

ICQ =
Q RE 10002

= 93mA

VCEQ =VCC +VEE — ICQ-(RC + RE) =10V + 10V —0,093mA-150Q2 = 6V

Para frecuencias medias, aplicando principio de superposicion, queda el siguiente
circuito para sefial:

ic-(RE|RL) +vce =0

vce = —ic-Rd
Rd = 60Q2
vl = —vce

Ic[mA] 4

»

200 |

100 |
ICQ =93

Vee [V]

comparando:

VCEQ —VCEsat = 5/
ICQ-Rd = 5,6V

La excursion del punto Q esta limitada por la saturacién del transistor.
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I — Amplificadores Monoetapa - Polarizacién

como
vl = —vce

AVCEmax =5V =

)
2

Problema 11

a) Hallar R2 de modo que ICQ=5mA
b) Calcular el maximo valor sin distorsion de VL con este valor de ICQ

+12V

[
R2 ICQ =5mA
B =50
—
%RE=1K RL=2K
L
|CQ=\L_|\Q32E Rzz(M—RE)-hFE=63K
RE+ 2 ICQ
hFE

VCEQ=VCC-ICQ-RE =7V
ICQ-Rd = 3,33V

Equivalente dinamico:
hie
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